SD 812

Silizium-npn-Leistungstransistor fir Batterieziindan-

lagen.

Der Einsatz erfolgt in Darlingtonschaltungen.
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Kollektor am Gehduse

Warmewiderstand Rumje < 2,5 K/W

Grenzwerte: (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
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Elektrische Kennwerte (8. = -25°C - 5K)
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